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Transistores



Transístor
O termo Transístor resulta da aglutinação dos termos 

ingleses TRANsfer +  reSISTOR (resistência de transferência).

Utilização

interruptor eletrônico amplificador de sinaisoscilador





Transistor de Junção Bipolar (TJB)



TJB atual



Constituição Simbologia



Para o transístor estar correctamente polarizado a junção PN base –
emissor deve ser polarizada directamente e a junção base – colector deve ser
polarizada inversamente.

Regra prática:

O Emissor é polarizado com a mesma polaridade que o semicondutor que o

constitui.

Funcionamento

constitui.

A Base é polarizada com a mesma polaridade que o semicondutor que a

constitui.

O Colector é polarizado com polaridade contrária à do semicondutor que o

constitui.
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Para que o transístor bipolar conduza é necessário que
seja aplicada na Base uma corrente mínima (VBE ≥ 0,7 Volt), caso
contrário não haverá passagem de corrente entre o Emissor e o
Colector.

Funcionamento

VCE – Tensão colector - emissor

VBE – Tensão base – emissor

VCB – Tensão colector - base

IC – Corrente de colector

IB – Corrente de base

IE – Corrente de emissor



Polarização
Para o transístor bipolar poder ser utilizado com

interruptor, como amplificador ou como oscilador tem que estar
devidamente polarizado através de uma fonte DC.



Principais parâmetros
Utilizando o código alfanumérico do transístor podem-se obter as

suas características técnicas por consulta de um data book ou de um data
sheet do fabricante.

IC É a máxima corrente de colector que o transístor pode suportar. Se 
este parâmetro for excedido o componente poderá queimar.

VCEO Tensão máxima colector – emissor com a base aberta.VCEO Tensão máxima colector – emissor com a base aberta.

VCBO Tensão máxima colector – base com o emissor aberto.

VEBO Tensão máxima emissor – base com o colector aberto.

hFE ou β Ganho ou factor de amplificação do transístor.

hFE = IC : IB

Pd Potência máxima de dissipação.

fT Frequência de transição (frequência para a qual o ganho do 
transístor é 1 ou seja, o transístor não amplifica mais a corrente).



Curva característica



Encapsulamento



Encapsulamento



Datasheet



Teste de TJB do tipo NPN



Teste de TJB do tipo PNP



1-Polarização por corrente de Base Constante

• Também denominado de polarização fixa, é um circuito muito
utilizado quando deseja-se que o transistor opere como chaveamento
eletrônico, com dois pontos bem definidos: corte e saturação.
• não é utilizado em circuitos lineares, pois é muito instável, pois uma
variação da temperatura provoca uma variação de ß.
• Para evitar o disparo térmico, adota-se geralmente: VCE = 0,5V CC.



2- Polarização por corrente de emissor constante

• procura-se compensar as variações de ß através do resistor de emissor.
• quando ß aumentar, a corrente de coletor aumenta, aumentando também a tensão
no emissor, fazendo com que haja uma diminuição da tensão de polarização VBE ,
reduzindo a corrente de base. Isto resulta numa corrente de coletor menor
compensando parcialmente o aumento original de ß.



3 –Polarização por realimentação negativa

Este circuito reduz o ganho, mas em compensação aumenta a estabilidade.



4- Polarização por divisor de tensão de base

• É um dos métodos mais usados em circuitos lineares.
• A grande vantagem desse tipo de polarização é sua estabilidade térmica,
praticamente independente de ß.
• O nome divisor de tensão é proveniente do divisor de tensão formado por RB1 e
RB2 , onde RB2 polariza diretamente a junção base-emissor.



Exemplo:
- Determinar os valores das tensões VRC , VRE e VCE no circuito a seguir.
































